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PNP SILICON TRANSIST
TRANSISTOR PNP SILICIUM

OR

Compl. of BC 546 at BC 550

*BC 556 *BC 557

*

BC 558

BC 559, BC560

- General purpose BC 556/BC 557/BC 558
Usage général BC 556/BC 657/8C 558

Low noise BC 6569/BC 560

Faible bruit BC 559/8C 560

The BC 556/BC 557/BC 560 are available

in A and B groups ; the BC 558/BC 559 in

A, B and C groups.

Les BC 556/BC 557/BC 560 sont livrables dans les
groupes A et B, les BC 558/BC 559 dans les grou-

pesA, BetC.

Maximum power dissipation
. Dissipation de puissance maximale

375

\

250
N

|
I
|
t
|
1 \
]
125 +
|
]
I

[\ 50 100 160

Tamb(OC)

3k Preferred device
Dispositif recommandé

Vceo

Icm

-65V  BC 556

~45V  BC 557/BC 560
-30V BC 558

-25V  BC 559

-200 mA

Plastic case
Bofltier plastique

Weight : 0,3 g.

Masse

CE
B

Bottom view
Vue de dessous

F 139 B~ See outline drawing CB-76 on last pages
Voir dessin coté CB8-76 derniéres pages

Collector is connected to case
Le collecteur est relié su boltier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Tamb=

+26 °C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

BC 556 BC 557 BC 558 BC 559 BC 560

Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veeo —65 —45 -30 ~25 —45 Y
Collector-base voltage
Tension ccllcctaur-bnog Veso ~80 —50 —30 -30 —50 v
Emitter-base voltage v _5 _5 _5 -5 -5 v
Tension ématteur-base EBO
Peak collector current
Courant de créte de collecteur lem -200 —200 —200 —200 -200 mA
Power dissipation
Dissipation de pusssence Peot 500 500 500 500 500 mW
Junction temperature
Température dlpioncliz:n max Tj +150 +150 +150 +150  + 150 °C
Storage temperature min. T — 65 -~ 65 - 65 — 65 — 65 °C
Tempdraturs do stockage max. stg +150  +150  +150 +150 +150 | °C
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